ELT-20101 Elektroniikan perusteet

Nimi ja opiskelijanumero:

Syksy 2020

Koetehtdva 3

Oheisen kytkennan kayttdjannite Vop = 15V, Ry = 270 kQ, Rz = 200 kQ ja Rs = 14 kQ. FET:n ominaiskayrd

on ohessa.

i) Laske virta Ip ja ohjausjannite Ves. (4p)

ii)

Mika rajoittaa vastuksen Rp suuruutta, ja missa rajoissa vastus Rp voi vaihdella? Oleta, ettd

ominaiskdyrastdn kayrat jatkuvat kuvan kaltalsma kohtaan Vps = 20 V saakka. (2p)
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Drain-to-source voltage Vps, V
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